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Fig.1  Device structure.
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Fig.2  Electroluminescence turn-off transients
for the 70 % Liq doped ETMO1 device under
different current density.
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Fig.4  Electroluminescence turn-off transients
for the 20 % Liq doped ETMO1 device under
different current density.
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	＜緒言＞
	蛍光材料を用いた有機発光ダイオード（Organic light emitting diodes; OLEDs）のEQEは，一重項励起子の放射失活を利用する場合は5 %程に限られている．一方，TTAを介した一重項励起子の再生成過程を利用すれば，EQEは10 %程まで向上する[1].しかし，りん光OLEDやTTA型OLEDのように三重項励起子を利用した素子のEQEはおよそ0.1 – 10 mA/cm²の範囲で極大を迎え，それ以上の電流密度では減少するroll-off現象が見られる[2]．このroll-...
	＜実験＞
	本研究で用いた素子構造をFig. 1に示す．ここで電子輸送層のLiq添加濃度が20%と70 %の素子を評価した．時間分解EL測定は，ストリークカメラを用いて行い，ストリークカメラの測定レンジは100 sとした．測定時の電流密度はLiqが70 %添加された素子においては0.36 – 83.77 mA/cm²の範囲で，Liqが20 %添加された素子においては0.22 – 55.87 mA/cm²の範囲で，方形波の電圧パルスを入力し測定を行った．

